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Bl presente invento se refiere & vdlwilas receptoras de imgde
genes para televisidn las cuales contienen un catodo fotoeldctrioca=
mente activado pare recibir una imagen foto-dptica del objeto que se
ha de transmitir, ademds un electrodo mosaleco para imprimir cargé.s

5 correspondi entes por puntos sl contenido de la imagen, y también me-
dios para transmitir la emisidn del fotoeatodo como imagen electrdni-
ca 8l electrodo mosaloco,

Tste electrodo mosaico puede estar reticalado por una ocara o
por las dos y en el servicio se barre por un rayo explorador mévil,

10 que puede ser un rayo luminoso o un rayo catddico libersdor preferen-
temente de electrones.

. Para la transmisidn a distancia de imdgenes, especislmente pa~
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ra televisidn se ha dad.d & conocer un sigtema, en el que la imsgen
del proceso que se ha de tranamitir se proyecta sobre una pantalla
mosaico, que se compone de un mimero grandisimo de elementos bien als-
lados entre sf eléct rioamente y sensibilizados fotoeléctricamente. Por
exploracidn con un rayo electrdénice ¢ aon un rayo luminoso se desarro=-
llan los impulsos de la imagen, que en su intensidad corresponden &
las claridades de los diversos puntos de la misma imagen; estos impule
s0g*se transmiten capacitivamente &l siguiente amplificador,

Tebricamente gracias al almacenamiento de luz de la pantalla
moga ico, el tamaflo o magnitud de los impulsos de la imegen siendo
igunal la claridad de esta, deberfes ser mayor en el mismo factor que
oen las transmisiones de la imagen por puntos anteriormente conocidos,
cuento importa el numero de puntos de la imagen, en que s€ resuelve
la imagen total, Con un ndmero de puntos de la imagen de por e jemplo
100,000, deberfs por consiguiente la intensidad de los impulsos de la
imagen ser 100,000 veces mayor que en los métodos conocidos, y por
consiguiente deberfa ser posible, ya que la claridad minima todavia
permisible de las imdgemnes & transmitir viene condicionada por los
ruidos fundamentales de los dispositivos amplifieadores, tranamitir
indgenes ocuya oleridad fuese sélo 1/100-..000 de la grendisima claridad
ant eriormente requerida. |

Pero en la prdc_tica del sistema comosido se ha comprobsdo que
solo puede aprovecharse una pequefia fraceidn de date wfactor de alms-
cenamiento® (en el orden de magnitud de 2%). Las razones de esto se
han de buscar en diversas causas, como la antodescarge de la panta-
1lla mosaico por corrientes trepadoras y corriemtes electrdénicas libres,
por la menor sensibilidad de la fotoocapa mesaico en comparacidn con
las fotocélulas normales 'y em otras ceusas, La sensibilidad del sis-
tema no es todavia por tanto suficiente para transmitir perfeetamen=

te con iluminaecidn nomal o moderala escenas a la luz del dia,

El objeto del presente invento es una vdlvela receptoras de
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imdgenes de la olase arriba especificada, en 1la que se prevén medios
para reforzar las oarrientes electrdnicas liberadas al explorar el
elegtrodo mosaico, 0 las cargas gue se han de almscenar por este eleo-
trodo, valiéndonos de la liberpqidn de electrones secundarios.

En las vdlvulas segun el invento bhay que atender a que se evi-
ten distorsiones geométricas del campo de la imagen o del campo de
exploracidn. Ademds la disposioidn debe en cuanto sea posible traba-
Jar de modo que las corrientes de sefinles moduladas segin la imagen
sean proporoionales & la claridad de ésta. En efecto si son inversa=
mente proporeionales, se presentan las perturbaciones mds intensas
en lais partes oscuras de la imegen, donde se manifiestan del modo mds
inconveniente sezun las leyes conocidas,

Bl presente invento sefinla un camino féell para mediante libe=
racién miltiple de electrones secundarios elevar la sensibilided de
las vdlvulas emisoras de la imegen, gue trabajen segin el principio
de almacenamiento de luz en un fastor considerable, cue se encuentra
aproximadamente en el orden de magnitud de 10C y gue sélo se limite
por el ruido fundamental del proceso de liberacidn de los eleetrones
secundarios. En oclertas circunstancias ineluso se logra ahorrar una
parte considerable del amplificador subsiguiente de ls imagen, pues
el proceso de amplificacidn se realiza en su mayor parte ya en la mig
ma vilvula emisora. Al mismo tiempo en el rregsente invento se prooura
0 evitar de antemano o compensar por sdaptacidn de las conducclones
radiantes para la proyeceidn dptica y la exploracidn en la vdlvula
anisora, las distorsiones originadas porque el rayo de la imagem y el
rayo explorador formam entre sf un dngulo y las ocuales se han debido
eliminar eldctriocamente gracias & conexiones complicadas,

Bl invento se explicard a continuacidn mds detenidamente va-
lidndonos de las adjuntas figuras que se han de tomsr sélo como ejem=

plo ¥y puramente e'squemafticas.

Una forma de ejecucidn del invento se reproduce en la fig. 1

.
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Aquf se indica por =l- el recipiente de oristal con el vacio hecho,
en el cual se encierra todo el sistema. Ia imagen & ftranamitir se
proyaota sobre la fotocapa =2« medimte la dptica =3-. BL fotooatodo
se representa en el ejemplo ilustrado perpendicular al eje de la vdl=
vula ¥ & la direcoidn de incidenoia de la luz y por consiguiente de-
be ser transparente. 8in embargo puede también estar inelinmade 45% o
en otro dngulo conveniente respecto al eje de la vilwla (naturalmen-
te cambiando en correspondencia la disposicidn de la éptiea =3-), co-
mo se explicard esto mds detenidamente despuéds al describir la fig, 2.
Tambidn es posible dar del modo conocido al fotocatodo una curvatura
que suprima total o esencialmente los defectos de la proyeccién del
sistema {ptico-elsctrdnico4',4'',...,5,069 que proyecta sobre el aleg
trodo mosaico =T« loselectroﬁas liberados en el fotcoatodo., El sistema
proyeotor dptico-electrdnico puede del modo conocido somponerse de
un sistema de anillos -4',4n- ete., de un diafragma y de un ecilindro
anédico -b-, Eligiendo la tasidn previa del diafregma ~5- puede va-
riarse en ciertos limites el aumento del sistema., 1a resistencia del
divisor de temsidn que sirven para comunicar al conjunto de eleotro=-
dos =4',4w-, eto,, las tensiones necesari;s para obtener uns buena
pmyeec;idn y las onales segdn el invento pueden también montarse to-
tal o parcialmente en la vdlvula, ¥y no se ilustran en el dibujo. LA
proyeceidn dptico-eléctronica puede naturalmente realizarse tambidn
por medios magnéticos, o por cooperacidén de medios electréstaticos

y magnéticos del modo conocido, Bl electrodo =7~ representa un moe
8aioco de bolitas metdlioas embutidas en un retitulo conduotor aisla-
das en alto grado y eldotricamente conductoras. La obtencidn de este
aleotrodo se describird bastante después. Jepars del sistema explo-
rador -8- tanto mecdniocs como el eotricamente al sistema proyector dp=-
tico-electrdnico que se acaba de mencionar., L& cara del eleetrodo mo-

saico vuelta al fotocatodo =2-, se provee oon preferencia de una ca=

pa que a las gotitas metdlicas aisladas entre s{ comuniea la propie~
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dad de que el mimero de electrones secundarios liberedos por cada

3.
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electron primario incidente, es esencialmente menor gue -l-, Se ha
desoubierto que clertas modificaciones de carbono, por ejemplo ho=
11{n finemente dividido se presta my bien para este objeto, pues la
relacidn del numero de el ect rones secundarios liberados, respesto al
nimero de electrones primarios con oasi todas las tensiones interee
santes es api-onmadamente de 0,5. Naturalmente que esta capa de ho-
11in debe aplicarse tan delgada que no se formen puates conduetores
entre las gotitas metdlicas aisladas. En lugar de aplicar la indicada
capa de una substancia gue ceda malamente eleotrones secundarios, se
puede también escoger toda la tensidn aceleradora del sistema proyec-
tor dptico-electronico -4',4v-oto, de modo que el factor de rendimien-
to en electrones secundarios quede por bajo de =1,

Bn las aondioiones indicadas cada una de las gotitas metdlicas
aisladas se carga a una tensidn que es algo mds negativa que la ten-
sién del reticulo conduetor, la cual es la misma que la del dltimo
electrodo del sistems proyector =4%',4n,,.s y la misma que la del dl=
timo anodo del sistema explorador -6- que después se describird. Hl
valor de la tensidn haste el que se ocargan las gotitas metdlicas, es
proporcional a los valores de la claridad de la luz Incidente sobre
losg correspondientes puntos del catodo primario. Gracias a la inser-
cidén de las gotitas metdlicas aisladas en un retioculo conduector, las
diversas gotitas guedan eléctricamente apantalladas entre si en alto
grado: ademds la capacidad es esencialmente mayor que en las panta-
llas mosaico conecidas que se preoipitan sobre mioca, lo cual disminue~
ye el peligro de la autodescarga, pues la tensidn de cada elemento
se oconserva relativamente bajla.

La carge de la pantalla mosaico =7~ vuslta al fotocatodo =2=
o el reverso de las gotitas metdlicas cargadas negativamente se ox-

plora del modo conocido por un rayo catédico en el ejemplo ilustrado.

Para producir el rayo catddico sirve el sistema de electrodos -8« y
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para producir la exploracidn el sistema &esviador <9-, que puede
construirse como sisteme desviador electrostdtico magnético o mixto.
Pare evitar desdibujados en la imagen el eje del sistema =0~ de rayos
catdédicos es perpendicular a la pantalla mosaico =7=«: estando inoli-
nado el fotocatodo -p- respecto al ele de la vdlvula, el eje del sis=
teme explorador -8- se inclina preferentemente de modo que la imsgen
originada por la exploracidn sea tembién exenta de distorsiones,

Le tensidn aceleradora del sistema explorador de rayos caté-
dicos se esooge de manera gue ceda elect»dn del rayo explorador libe-
ra mas de un electrdn secundario, Bete efecto puede todavia mejorare
se gracias & una oapa adecuads de las gotitas metdl icas por el lado
vuelto al rayo oatddice, por ejemplo aplicando una capa de 4g-Ag20-Ga.
Bn este caso la tensidn aceleradora se puede ajustar a 2,000 véltios.
Esta tensidn sin embargo se sefiala sdlo a titulo de ejemplo, lo mis~
mo que las tensiones sefialadas en las figuras, Pueden emplearse to-
das las tenslones gque todavia cumplan las condiciones de trabajo de
la vdlvula emisora;

Por el hecho de que cada eleotrdn del rayo explorador libera
mes de un electrdn secundario, mientras las gotitas metdlioas del
mosaico =7~ sean negativas respecto al reticulo conductor o respesto
s una tensidn de equilibrio dependiente de las qondiciones de servi-
¢io de la vélvula y puesta en la proximidad del potenciel del reticu-
lo, al pasar el rayo explorador sobre todas las gotitas metdlicas se
vuelven a cargar & este potencial de equilibrio. Una cargae constante
mas intensamente positiva que la gue corresponde al pbteneial de
equilibrio, no puede tener lugar pues los eledtrones secundarios li-
beredos tornan al elemsnto mosaico al momento gue su potenoial se ha~-
ce mayor ¢ue el potemoial del ocontorno en especial del electrodo as=
pirador y de este modo se restablece automdticamente el estado de
equilibrio. Los impulsos de corriente de Qlectrones secundariosg li-

berados en la exploracidn por el rayo catddioo ¥y la reoargae de las
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gotitas al potenciel de equilibrio, corresponden en su intaigidad a .
las cargas de las gotitas metdlicas exploradas y por tanto a la cla=-
ridad de los elementos de la imagem proyectada sobre el fotocatodo =-2=-.
Bstos impulsos de eleotrones secundarios se refuerzan shors en un am-
plificador de intensidad del modo conocido, gue se coloca algo obli-
cuo en la vdlvula principal y por el eleetrodo de entrega -ll- y la
resistencia =12- se llega a la vdlvula amplificadora extrema -13-, El
amplificador de corriente se distingune, ocomo es sabido, por un peque-
fiisimo ruido fundamental y nor este motivo la amplificacidn total de
los impulscs dados por el electrodo mosaico puede llsvarse mucho mds
alta que 6on las vdlwlas conocidas para emisidn de la imagen, Como
mult iplicador de corriente puede de por si servir cualquiera de las
disposiciones conocidas, por ejemplo le provista de inversidn magné-
tica o dleotrostdticas de las corrientes seoundarias cedidas por di=-
versas placas 0 la provists de oscilacidén suxiliar superpuesta de fre-
coencia ultraelevada, la cual acelera los eleotrones muchas veces ha-
cia catodos secundarios adecuados. Con preferencia se empleard sin
embargo paras la ejecucidn presente del invento un nultiplicador com-
puesto de rejillas -10',10%.....,.¢te.~ conectalas en serie, provis-
tas de tensidn crecienfe y adeonadas paras ceder el ectrones seocunde-
rios: oon esta forma de ejecucidn se asegura ante todo el refuerzo
uniforme de todas las corrientes electrdnicas salientes de los diver-
808 puntos del mosaico, pues puede ejecutarse con superficies relati-
vamente grandes, En un mult iplicador de eleetrones de esta clase pue-
de segiun el invento realizarse ya casi toda la amplificacidn necesa-
ria de los impulsos de la imagen.

En luger de realizarse la explorapidn del mosalco oon un ra-
yo eleotrdnico es también posible realizarla con um rayo luminoso,
que compense las cargas negatives de las gotitas metdlicas por la li-

beracidn de Ffotoselasirones.

En lugar de los electrones liberados en lz exploracidn, pueden
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también segdn el invento multiplicarse los electrones, por los gue
el fotocatodo, sobre el que se préyeota la imagen del objeto que se
ha de transmitir, 3e proyecta sobre el electrodo mosaico, Esta dis-
posicidn segvn el invento se ilustra en la fig, 2, en la qﬁe simal-
tdneamente se ilustra también la variante arribas indiceda de la posi-
eidén del fotocatodo, de tal modo gue la luz lo alcance bajo un dngulo
y los fotoeleotrones lo abandonen por el ladoe de inci&enoia de la luz.
Bl empleo de un fotocatods de reflexidn colocado oblicuamente lleva
consigo la ventaja de gque la sensibilidad luminosa es essncialmente
mas elevada gque en los catodos transparentes hasta ahors utilizados,

Bn la fig, 2 se indioca por ~l4~ el recipiente de ¢ristal con
el vacio, en el que se encierra todo el sistema. Por -15= se represen-
ta el fotooatodo inolinado 45%, sobre el que se proyecta mediante la
lente =16« la imagen de la escena que se ha de transgnitir. Los elec-
tronses liberados en el fotocatodo =15- en conformidad com la claridad
de los diversos puntos de la imegen, que constituyen la corriente iﬁr
se proyecta por el sistema dptico-electronico =17!',17n- sobre la pla-
ca metdlica ~18- que también estd inclinada 452, |

Bl sistema proyector se compone del modo conocido de los ani-
llos =17!,17'v 17! eto-., & los cwales mediente un divisor de ten-
sidn (no»ilu;fradéjmse comuniocan tensiones adecuadas crecientes en diyw
recoidn desde el catodo a la placa metglica ~18~. Agu{ el primer ani-
llo =17!- puede, en su forma adaptarse a la posicidn oblicua del fo-
tocatodé -15- y segun el invento puede hacerse de tejido metdlieco de
elambres delgados pars no debilitar mucho la luz que dado el cado atra-
viesa de la imegen, Bl ltimo eleotrodo proyeotor del sistema -1T7¢,
17%'.,..17- se encuentra preferentemente a la misma tensidn gue lﬁ
plaéa metdlica =18~ y el primer anillo del sistema proyector dptico-
electrdnico =~19',19'7,,...~ Esta tensidn se coge segdn el invento
respecto al fotocatodo -15- de modo que por un lado se obtenga toda-

via una buena precisidn en la proyeccidn, y por otro lado un fastor



10

15

20

25

30

elevado de emisidn secundaria. Le placa metdlica -18~ se sengibili-
za preferentemente medisnte plateado, oxidacidn y precipitacidn de
vapor de cesio con 1o cual se obiilene un rendimiento elevado en elec=
trones secundarios. Luego la tensidn mds favorable segin el invento
se encuentra entre 500 y 1,000 voltios, por ejemplo en 800 voltios.
Los elsctrones primarios acelerados con esta tensidn liberan cada uno
un ndmero miltiple de electrones secuniarios. Bstos forman la corrien-
te -Is- y segdn el invento se proyectan sobre la pantalla mosaico =20-
por el sistema Sptico-electrdnico compuesto de los enillos «18t 19w,
19111 etes La diferencia de la tensidn total que se mantiens eﬁtre el
¢atodo secundario =18- y el ¥Yltimo anillo del sistema proyector -19t,
19't,,,..19« y por tanto aproximadamente (hasta las oscilaciones eoﬁ-
dibionadas por los impulsos desarrollados) también entre el conductor
odherente (tela metdlica) del eleotrodo =20-, corresponde tambiédn, se-
gun el invento, al compromiso mfs favorsble entre la bondad de la
proyeccidn y la liberacidén de eleotrones secundarios y podia también
ser por ejemplo de 800 voltios, Por el hecho de que la corriente se-
cundaria -IS~ gobre la pantalla mosaico =270~ libera también electro-
nés secundarios, los diversos elementos del mosaico se cargan a una
tensidn positiva considerable respecto al otro conductor del el egtro-
do mosaico =20~ coherente y que forms la otra armadura comin del con-
densador, Los electrones secundarios se recogen por el dltimo anillo
del sistema proyector <19t 19%',.,,,,19~, La carga de los elementos
del mosaico corresponde a’la 6iaridad de los diversos puntos corres-
pondientes del fotosatodo =15~y pof consiguiente de la imagen pri-
nitiva, Por exploracidn del mosaico =20= con el rayo catédico-{a-, la
cual puede realizarse por ejemplo mediante las bobinas desviadoras
-0~ ge compensan del modo oconoccido las cargas producidas en el mo=-
saico =20~ y por ello se producen impulsos de imagen, gue desde el
gonductor coherente marchan por la resistencla -923~ a tierrs ¥y por

tanto meniobran la rejilla de la vdlvuls de entrada =24~ del subsi-
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guiente amplificador. la pantalla mosaico =20~ estd sezun el invento

inelinade respecto al rayo electrénico explorador de modo que se com-
pense el desdibujamiento de la imagen originado por la posicidn oblfe
oue del fotocatodo -15*.‘

Bn la disposiocidn de la fig, 2 es posible también segun el in-
vento emplear, en lugar de la pantalla mosaico de dos caras, una pan-
talla retioculada sélo por una ocara, como la que se forma en el modelo
més conocido mediante bna placa de mica gue lleva por una de las oca-
ras elementos conductores finamente divididos y reciprocamente aisgla-
dos, los cuales se semsibilizan para la emisidn de fotoelectrones,
mientras gue por la otra cara se encuentra una capa coherente metdli-
camente conductora, En lugar de la mica puede emplearse otro dieldotri-
co sdecuado. Los elementos reticulares se sensibilizan segdn el inven-
to preferentemente para la emisidn de electromes secunderios, En gene-
ral ésto se hace del mismo modo que la sensibilizacidn para la emisidn
de fotoeleoctronssg. La capa condnctora en la disposicidn de la fig. 2
caso de que se emplee un eleoctrodo reticwlado por una sdla cara, se
conecta correspondientemente como en la disposicidn ilustrada la tela
metdlica del electrodo mosaico por ambas caras. La exploracién debe
efeotuarse en este caso por el lado Opusesto como en 1os ejemplos iluse
trados y la vdlvula contiene segun el invento una forma correspondien=
temente variada (en la exploracidn por rayos catddicos forma aproxime-
da de U)., Bn este casc la distorsién geométrica de la imagen originsada
por la inoidenaia obliocua de la luz del objeto, se compensa preferen=
temente por via eldéetrica.

Bn la disposicidn segun la fig. 2 es también naturalmente po=
gible repetlr el proceso descrito de la liberacidn de electrones se-
cundarios, Se tiene sin embargo limitacidn en el numero de las proyec-
ciones posibles, pues con toda proysccidn ulterior dptico-electrdnica
orece la imprecisidn de la misma proyeceidn, ya que en la corriente

de electrones secundarios siempre una porcidn considerable de electro~
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nes relativemente mds rdpidos se halla presente, lo gue conduce a de=
fectos 4n la proyeccidn que corresponden a los defectos oromdticos de
la dptica de la luz.

®l tubo emisor de la imagen sefialado en la fig. 1 estd exento
de estos defectos, pues sdlo los fotoelectrones primerios que poaseen
una veloeidsd pequefiisima de salida, se proyeotan una vez de modo dp-
tico-electrdnico. La multiplicacidn por liberacidn de elactrones se-
oundarios sélo se efectus después que por un rayo electrémnico o de luz
se han liberado corrientes electrdniocas cuya intensgidad corresponde
a la glaridad local de la imugen, El dispositivo multiplicador no ne-~
oesita ya poseer propiedades proyectoras,

Un elemento esencial del presente invento lo comatituye la
gonformacidon del moseico bilateral empleado. Ya sntes se han propues-
to mosaicos bilaterales de esta clase, gque se componian de una dispo-
sicidn de barritas de aluminio que por electrolisis se cubrian con
éxido del mismo metal,

Pero se ha comprobado que estos mosaicos 0 nrejillas miltiplesw
sdlo permiten emplearse para vdlwulas con catodos térmicos, y ante to-
do por tanto vilvulas receptoras de la imagen, pues el contenido gaseo~
80 por efecto de tales mosaicos es demasiado grande para poderlo meter
en recipientes gque contienen fotocatodos muy sensibles. Fste conteni-
40 gase0so no puede eliminarse suficientemente ni aun ocal entando a ele-=
vadas temperaturas y el vacio durante dias enteros,

Segin el invento el mosaico se compone de una tela metdlioca,
preferenﬁemente de vélfram que se recubre de dxido de aluminié, En
las mallas as{ aisladas, se unén por fusidn bolitas de plata.

Pare febricar un mosaico de esta clase se procede como sigue:
sobre la tela de vélfram se proyecta mediante una pistola que debe
tener una boquilla finisima, dxido de aluminio puro, molido y previa=-
mente caloinmdo, que se revuelve con colodion y ameetato de amilo, de

suerte que todo los elambres qﬁeden bien embutidos, pero no se clierren
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todavia las mallas, Después del secado la tela metdlica se calcina o
recucoe a unos 1.,800% C en un horno con atmdsfera de hidrdgeno., Por
este hecho el Sxido de aluminio se conoreciona en una capa firmemente

adherida y altamente aisladora sobre los slambres del retfoulo., Inme-

© diatamente se rellenan los poros con polvo de plata o se mete en las

mallas por pincel ado un poco de amalgama de plata §y el mercurio se ex=
pulsa por caldeo. Ahora el reticulo se calienta al vacio a una tempera-
tura superior al punto de fusidn de la plata. Por efecto de la tensidn
superficial la plata se reune al fundirse en pequeiias bolitas, de suer=-
te que siempre en cada malla se asienta una esferita de plata. Este
proceso se repite hasta que las esferitas hayan alcanzedo tal magnitud
que rellenen por completo los poros.

La fig. 3 presenta el mosaico terminado -7~ montado en la vel-
vula. El reticulo se sujeta sobre la plaquita metdlica =27~ ¥ la pla-
quita aisladora =28-, que después de la fabricacidn pueden metalizarse,
Se sujetan mediante los remaches ~29-~, De este modo el mosaico llena
toda la secoidn trunsversal de la vdlvula y separa las cdmaras de des-
carga. La fig. 4 presenta un trozo del mosaico y la fig. 5 la secoidn
trangversal de este trozo. BEn estas figuras se indica por -30- los di-
versos alambres de vdlfram del reticulo, por =31- la capa de dxido de
eluminio eavolvente 7 aisladora, por ~32- las gotitas de platsa fundi-
das., Por -33~ se designan particulas de hollfn gue se aplican sobrs
wno de los lados para suprimir aquf la emisidén de electrones secunda~
rios, ¥ por =34~ capas gue por el lado opuesto favorecen la emisidn
de electrones seocundarios o fotoelectrones.

Naturelmente que es posible sustituir el vélfram por ejemplo
por el molibdemo, y utilizar, en lugar del éxido de aluminio, otro
medio aislador cerdmico adecuado, por ejemplo dxido de magnesio, ¥
en lugar de la plata otro metal, por ejemplo cinc o sobre,

Un mosaico de la clase descrita puede maturalmente utilizer=

se también en vdlvulas receptoras y emisoras de la imagen de otra cla=
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se donde convanga un mosaico por smbas caras,

Bn la febricacidn de una vélvuia emisora segdn la fig. 1, en
la que la oars del mosaico =20=- vuelta al fotocatodo ~2~ se recubre
con carbono, es conveniente cerrar, hasta la terminacidn de la sen-
sibilizacidn del fotocatodo =-2-, el orificio del electrode =5~ con

une hoja de mica, que luego se quita, y de igual modo los espacios

intermedios entre los otros elestrodos dal sistema proyector -~4t,4rv,,,

6=, pues el efeoto de la absorcidn del carbono gobre el cesio evapo-
rado es tan grande que en otro caso sdélo con dificultad podria reali~

zarse la sensibilizacidn del fotoecatodo =-2-.

‘----'--.TI-"--'

la presente patente de invencidn comprende las sigulentes
reivindi caclones:

1.~ Vdlwle receptora de¢ imdgenes para televisidn, la oual
contieme un oatodo fotoeldotrisamente activo para recibir una imagen
dptica~-luminosa del objeto gque se ha de transmitir, y ademds un elec~
trodo mosaico para impresionar oargas corregpondientes por puntos al
contenido de la imagen, y tambidn medios para transmitir la emisidn
del fotocatodo como imagen electrdnica sobre el eleotrodo mosaico,
caracterizada porque se prevén medios para amplificar o las corrien-
tes electrdnieas liberadas en las exploraciones del electrodo mosai~-
60 0 las cargas que se han de almacenar por dicho el ectrodo mosaioce,
con auxilio de liberacion de el@otrones secundarios.

2.~ Una vdlvula receptora de imdgenes segdn lo reivindicado
en el punto 1, carecterizada porque se prevé un el ectrodo mosaico
por ambas caras, el cual por una de sus caras ge influencia por los
electrones procedentes directa o indirectamente del fotosatodo, ¥
por la otra cara por un rayo luminosc o eleotrdnico explorador.

3.= Vdlvula receptora de imdgenes segin lo reivindicado en
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los puntos 1 y/0 2, oaraoterizada porque se prevé uan multiplicador
de elmaetrones sesundarios, al que se llevan los eleotrones liberados
en la exploracidn del eleotrodo mosaico, y el cual se construye pre-
férentemente como nultiplicador retiocular.

4.~ Vdlwla receptora de im{genes segin lo reivindicado en uno
o varios de los puntos precedentes, carscterizada porque entre el fo-
toocatodo y el eleotrodo mosaico se prevé un sistema dptico-eleotrdni=-
co para producir la imagen de carga sobre el electrodo mosaico,

5.- Una vdlvule receptora de imdgenes segin lo reivindicado
en uho o varios de los puntos precedentes, carasoterizada por medios
para celoular de tal modo el potencilal del eleetrodo mosaico respecto
sl electrodo conduector del sistema dptico-electrdnico que realiza la
prodncocidn de le imagen de carga, que la relacidn del mimero de dec=
trones seoundarioes liberados respecto al numero de electrones prima-
rios incidentes sea menor gue li,

6o~ Una vdlwmla segun lo reivindicado en uno o varios de los
puntos precedentes, caracterizada porgue el electrodo mosaico posee
por una de sus caras una capa tal que la relacidn del ndmero de elec-
trones secundarios liberado respesto al nimero de electrones primarios
incidentes es memor gue 1,

7.~ Vdlwla segun lo reivindicado en uno o variocs de los pun-
tos precedentes, caracterizada porque se prevén medlos para explorar
el electrodo mosaico con auxilio de un rayo catddico y para dimensio~
nar el potencial de dicho el egotrodo mosaico respeeto &l potencial del
dltimo electrodo del sistema que realiza la produscidn y concentracién
del haz catddico explorador, de modo que la relacidn del mimero de
el eatrones secunda.rioé liberados respecto al numero de electrones pri-
marios incidentes ses. mayor gue 1.

8.~ Vdlvula segun lo reivindicado en uno o varios de los pun-
tos precedentes, carasterizads porque el electrodo mosaice posee por

une de sus caras una capa tal gue la relacidn del mimero de electrones



10

15

25

30

geoundarios liberados respecto al numero de electrones primarios inei=
dentes es mayor que 1.

9.~ Vdlvula segin lo reivindicado en uno o varios de los pun~
t0s precedentes, caracterizada porque se prevén medios para realizar
la exploragidn del eleotrodo mosaico, mediante un rayo luminoso mdvil.,

10.~ Vélvula segun lo reivindicado en uno o varios de los pun=
tos precedemtes, caracterizada porque se prevén medlos para multipli=-
car los electrones proyectores salieates del fotocatodo,

11,~ Vélvula segdn lo reivindicado em el punto 10, caracteriza-
da porque se prevén uno o varios electrodos, por ejemplo de forms de
placa, capaces de emitir electromes secundarios y también un sistema
proyector dptico-elactrénico entre el fotocatedo primario y el catedo
secundario mds inmediate a 61, y otro sistems andlogo entre el electro=
do mosaico y el satodo secundario coloceioc mas cerca de éa, y también
dado el caso entre oczda dos catodos secundarios, '

12.~ Vdlvula segin lo reivindicedo en unc o varios de lom pun~
tos precedentes, caracterizada porque el electrodo mosalco posee por
la ocara vuelta al fotocatodo o a los catodos secundarios una elevada
capacidad de emisién de electrones secundarios.

13.~ Vdlvula segin lo reivindicado en uno o varios de los pun~
tos precedentes, saracterizada porque la entrega de impulsos de ten-
sién se efeotiia capamcitivamente por el electrodo mosaico,

14.~ Vélvula segun lo reivindicado en uno o varios de los pun-
tos precedentes, caracterizada per un fotocatodo nde reflexidnw que
ge dispome 6on un dngulo de 909 respecto al eje del sistema dptico-
electrénico acoplado despuéds de 1.

15.~ Una vdlvula segin lo reivindicado en uno o yarios de los
puntos precedentes,en la que el:plano del elestrodo mosaico forma con
el fotocatodo un dngulo distinto de cero grados, caracterizada porgue
la posicidn de reposo del rayo explorador forma tal g€ngulo con el pla-

no del electrodo mosaico que se suprime la distorsidn de la imagen de
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carga en la transmisidn, producida por la disposicidn inclinada del
fotocatodo,

.16..- vdlvula segin lo reivindicado en uno o varios de loa pun-
tos precedentes, caracterizada por tal combado del fotocatodo por ejam=~
plo transparente, gue los defectos de esfericidad de la disposicién
subgigniente dptico-el ectrdnica se supriman,

17.~ Vdlvula segin lo reivindicade en uno o varios de los pun~
tos precedentes en la que el eje del sistema explorador y el eje del
sistema proyeetor dptico-electrdnico o foto-dptico no se extienden to-
dos perpendicularmente al plano del eleatrodo mosaico, caradterizada
porque se prevén medios para compensar los desdibunjados originados por
una o varias inversiones de¢ la trayeotoria de los rayos.

18.~ Vdlvnla segin lo reivindicado en uno o varios de los pun-
tos precedeu‘ce:s; carecterizada por una déptica-elsetrdnica eleetrosta-
tice formada preferentememte de una mltitud de anillos puestos a di=
versos potencisles, para proyeotar el fotoeatodo sobre el elestrodo
mosaico.

19.~ Vvdlvula segzin lo reivindicado en uno o varios de los pun-
tos precedemtes, caracterizada por una dptica-electrdinica-magnética o
mixta eleotrostatico~magnética,

20,~ Vdlwvola segdn lo reivindicado en uno o varios de los pun~
tos precedentes, caracterizada porque el elesctrodo mosaico separa la
oémara de proyeccidn mecdnica y/o eléctricamente de la cdmars de mmul=~
tiplicacidn o exploraocidn,

o) .~ Vélvula segu’,xi lo reivindicade en uno o varios de los pun-
tos precedentes, caracterizada porque el electrodo mose.ieo‘sdlo se
reticula por una cara,

29,~ Védlvula segin lo reivindicado em uno o varios de les pune
tos preocedentes con elestrodo mosaico por ambas caras, caracterizada
porgue el electrode mosaico se compone de un reticulo de alambres de

metal preferentemente poco fusibles (por ejemplo vélfram) los cvuales se
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provéen de una capa alsladora, preferentemente cerdmica, por ejeaplo
de dxido de aluminio calcinado, proyectado y concreclonado, y cuyas
mellas se rellenan por gotitas de metal relativamente fdeil de fundir,
por ejemplo de plata, preferentemsnte de amslgams de plata, ouyo mer-
curio se expulsa por caldeo.

23 .- Vdlvula segdn lo relvindicado en el punto 22, caracteri-
zada porque el retfculo se sujeta sobre plaguitas metdlicas y plaqui-
tas aisladoras, las cuales dado el caso se pueden metalizar despuéds
de la fabricaeidn,

24.~ Vdlvule segun lo reivindioado en el punto 923, carasteriza=
da porgue las plaquitas se sujetan mediante remaches.

25.~ " VALVULA RECEPTORA DE IMAGENES PARA TRIEVISIONn,.- Segdn
se describe y reivindica en la presénte memoria descriptiva ¥ se ilus~-
tra con los planos que a la misma se acompafian,

Consta esta memoria de diez y slete hojas folladas y escritas

a mdguina por una sola de sus ocaras,

Madrid, 30 (cgg.smo de 1941.
-W. A ot
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